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发布

微型低 VCE(SAT) 晶体管

低 VF、低 IR SOT-23F 肖特基整流器

TLM532 封装贴片 SCR

(反向引脚)

温度补偿齐纳二极管

小信号增强模式场效应管

N-通道 N-通道 N-通道 N-通道 
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应用

增强电气性能，包括在 10mA 下最大 VCE(SAT) 值仅为 0.1V。
SOT-883L 和 SOT-923 封装节省空间，低剖面。

符合 RoHS 且无铅。

DC/DC 转换器。

低 VF (CMPSH1-4L)。

均衡低 VF / 低 IR (CMPSH1-4LE)。

低剖面 1.0 毫米 SOT-23F 封装。

RoHS，无铅。

低 IR (CMPSH1-4) 。

负荷/电源开关。

VDRM = 400V。 剖面比 SOT-223 封装低 44%。

无卤 (Halogen Free) 设计。

RoHS，无铅。

插件 1N935A 的理想替代。

RoHS，无铅。

CMKTC825A 相对于插件 1N823A。

CMKTC825E 相对于插件 1N825A。

RoHS，无铅。

RoHS，

无铅。

任何需要小封装、低剖面 400V SCR 

的应用。

SOT-23 封装的理想替代。

占板空间比 SOT-223 封装少 86%。

控制系统。

传感电路。

电源变换器电路。

电池供电设备，包括手机、数码相机、PDA 等。

电压钳位。

电路保护。

电池供电产品，包括手机、数码相机、

传呼器、PDA、笔记本电脑等。顶视图 底视图

1.05mm x 0.65mm x 0.4mm (高度) 1.1mm x 0.65mm x 0.41mm (高度)

CMPSH1-4L: 低 VF
低 VF = 390mV @ 1.0A

CMPSH1-4LE: 均衡低 VF/低 IR
低 VF = 400mV @ 1.0A
低 IR = 500µA @ 20V

CMPSH1-4: 低 IR
低 IR = 100µA @ 30V

顶视图 底视图

3.1mm x 2.1mm x 1.0mm (高度)

(底视图)

(底视图) (底视图)

* IZT 下温度范围最大允许变化，-55˚C、0˚C、25˚C、75˚C 和 100˚C 限定温度下观察。

如需美国中央半导体公司新产品完整清单，请访问公司网站，网址为：www.centralsemi.com/product/whatsnew



贴片封装
(实际尺寸)

TLP™ 微型非引线封装 

TLP™ 微型非引线模块封装  

底视图

底视图

产品系列

小信号晶体管

小信号场效应管

接合式 FET
功率晶体管

开关二极管

肖特基二极管

齐纳二极管

瞬态电压抑制器 (TVS)
稳压二极管 (正向恒压二极管)
限流二极管

整流器

桥式整流器

低漏和超低漏二极管

创新分立半导体

有关详细信息，请联系:
Central Semiconductor Corp.公司销售部

(631) 435-1110，或访问我们的网站:
www.centralsemi.com

有关完整封装详情，请访问:
 www.centralsemi.com/product/packages
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